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(Memory Unit) 

เปนหนวย¨ัดเ¡็บ¢อมูลท่ีทำ§านไดรวดเร็วท่ีสุด ซึ่§สามารถ
¨ำแน¡ตามลั¡ษณะ¡ารใช§านได 2 ประเภท ¤ือ
1) หนวย¤วาม¨ำหลั¡ (Main Memory) หรือเรีย¡วา 
หนวย¤วาม¨ำภายใน (Internal Memory) 
2) หนวย¤วาม¨ำรอ§ (Second Memory) หรือหนวย¤วาม¨ำ
ภายนอ¡ (External Memory)



หนวยความจำหลัก
(Main Memory) 
¤ือ หนวย¤วาม¨ำหลั¡เปนหนวย¤วาม¨ำพื้นฐานใน

¤อมพิวเตอรทุ¡เ¤รื่อ§ เปนหัวใ¨¢อ§¡ารทำ§านในรูปแบบ
อัตโนมัติ มีหนาท่ีเ¡็บ¢อมูลตา§ๆ ท่ีปอนเ¢ามาเพื่อใหหนวย
ประมวลผลนำไปใช และเ¡็บ¢อมูลท่ีเ¡่ียว¡ับ¤ุณสมบัติและ
ระบบ¡ารทำ§าน¢อ§เ¤รื่อ§¤อมพิวเตอรดวย



หนวยความจำหลัก
(Main Memory) 

รอม (ROM)
(Read Only Memory - ROM)

เปนหนวย¤วาม¨ำท่ีบันทึ¡¢อสนเทศและ¤ำส่ั§
เริ่มตน (start -up) ¢อ§ระบบ ¤ุณสมบัติเดน
¢อ§รอม¤ือ¢อมูลและ¤ำส่ั§¨ะไมถู¡ลบหายไป 
ถึ§แมวา¨ะปดเ¤รื่อ§¤อมพิวเตอร หรือไมมี¡ระแส

ไฟฟาหลอเลีย้§แลว¡็ตาม



หนวยความจำหลัก
(Main Memory) 

แรม (RAM)
(Random Access Memory)

RAM

เปนอุป¡รณหรือแผ§ว§¨รท่ีทำหนาท่ีเ¡็บ¢อมูลและโปรแ¡รม
¤อมพิวเตอร หนวย¤วาม¨ำแรม บา§¤รั้§เรีย¡วาหนวย¤วาม¨ำ
ช่ัว¤ราว (volatile) ท้ั§นี้เนื่อ§¨า¡โปรแ¡รมและ¢อมูลท่ีถู¡เ¡็บ
ในหนวย¤วาม¨ำแรม¨ะถู¡ลบหายไป เม่ือปดเ¤รื่อ§
¤อมพิวเตอร ดั§นั้นถาตอ§¡ารเ¡็บ¢อมูลและโปรแ¡รมท่ีอยูใน
แรมไวใช§านในอนา¤ต¨ะตอ§บันทึ¡¢อมูลเหลานั้น ล§ใน
หนวย¤วาม¨ำสำรอ§ (secondary storage) ¡อนท่ี¨ะปดเ¤รื่อ§
¤อมพิวเตอรทุ¡¤รั้§ เ¤รื่อ§¤อมพิวเตอรพ¡พาบา§ประเภท¨ะ
ใชหนวย¤วาม¨ำ ท่ีเรีย¡วา flash ROM หรือ flash memory 
ซึ่§สามารถ¨ัดเ¡็บ¢อมูลและโปรแ¡รมไวได



หนวยความจำรอง 
(Second Memory) 
¤ือ หนวย¤วาม¨ำรอ§หรือหนวยเ¡็บ¢อมูล (Storage) หรือ

หนวย¤วาม¨ำภายนอ¡ (External Memory) เปนหนวย¤วาม¨ำ
ท่ีตอ§อาศัยส่ือบันทึ¡¢อมูลและอุป¡รณรับ-ส§¢อมูลชนิดตา§ๆ

มีหนาท่ีใน¡ารเ¡็บ¢อมูลทา§¤อมพิวเตอรไว และสามารถ
นำ¡ลับมาใช§านไดอี¡ตามตอ§¡าร บา§¤รั้§เรีย¡วา 
หนวย¤วาม¨ำสำรอ§ (Secondary Memory) 



หนวยความจำรอง 
(Second Memory) 

ฮารดดิสก
(Hard disk)

เปนฮารดแวรท่ีทำหนาท่ีเ¡็บ¢อมูลในเ¤รื่อ§¤อมพิวเตอร 
ท้ั§โปรแ¡รมใช§านตา§ๆ ไฟลเอ¡สาร รวมท้ั§เปนท่ีเ¡็บ
ระบบปฏิบัติ¡ารท่ีเปนโปรแ¡รม¤วบ¤ุม¡ารทำ§าน¢อ§เ¤รื่อ§
¤อมพิวเตอรดวย ¨ะประ¡อบดวยแผนบันทึ¡แบบแ¢§็ท่ีเ¤ลือบ
สารแมเหล็¡หลายแผนเรยี§ซอน¡นั หัวอาน¢อ§เ¤รื่อ§¢ับ¨ะมี
หลายหัว ใน¢ณะท่ีแผนบันทึ¡แตละแผนหมุน หัวอาน¨ะ
เ¤ล่ือนท่ีเ¢าออ¡ เพื่ออาน¢อมูลท่ีเ¡็บบนพื้นผิวแผน ¡ารเ¡็บ
¢อมูลในแตละแผน¨ะเปนว§ เรีย¡แตละว§¢อ§ทุ¡แผนวา
ไซลินเดอร(cylinder) แตละไซลินเดอร¨ะแบ§เปนเซ¡เตอร 
แตละเซ¡เตอรเ¡็บ¢อมูลเปนชุดๆ  

ฮารดดิส¡เปนอุป¡รณเ¡บ็¢อมูลท่ีมี¤วาม¨ุสู§มา¡ ¢นาด
¢อ§ฮารดดิส¡มี¤วาม¨ุเปน¡ิ¡ะไบต



การดเมมโมรี
(Memory Card)

เปนอุป¡รณบันทึ¡¢อมูลที่มี¢นาดเล็¡ เ¡็บบันทึ¡
ภาพที่มีหนวย¤วาม¨ำเปน MB เม¡ะไบท พัฒนา¢ึ้น
เพื่อนำไปใช¡ับอุป¡รณเท¤โนโลยีแบบตา§ๆ เชน 
¡ลอ§ดิ¨ิทัล ¤อมพิวเตอรมือถือ (Personal Data 
Assistant - PDA) โทรศัพทมือถือ ซึ่§ Memory card 
¤วาม¨ุ 16 MB สามารถเ¡็บบันทึ¡ภาพ¢นาด 5 MP 

ได 6 – 11 รูป เปนตน

หนวยความจำรอง 
(Second Memory) 



หนวยความจำแบบแฟลช
(Flash memory) 

เปนหนวย¤วาม¨ำประเภท รอมท่ีเรีย¡วา อีอีพร็อม
(Electrically Erasable Programnable Read Only Memory : 
EEPROM) ซึ่§เปนเท¤โนโลยี ท่ีนำ¢อดี¢อ§รอม และแรม
มารวม¡ัน ทำใหหนวย¤วาม¨ำชนิดนี้สามารถเ¡็บ¢อมูล ได
เหมือนฮารดดิส¡ ¤ือ สามารถเ¢ียนและลบ¢อมูลไดตาม
ตอ§¡ารและเ¡็บ¢อมูลได แมไมไดตอเ¢า¡ับเ¤รื่อ§¤อมพิวเตอร 
มี¢นาดเล็¡ นํ้าหนั¡เบา พ¡พาไดสะดว¡ มั¡ใชเปนอุป¡รณ
เ¡็บ¢อมูลในอุป¡รณนำเ¢า¢อมูล เชน ¡ลอ§ดิ¨ิตอล ¡ลอ§
วีดิทัศน ท่ีเ¡็บ¢อมูลแบบดิ¨ิตอล

หนวยความจำรอง 
(Second Memory) 

Flash Drive 



แผนซีดี
(Compact Disk : CD )

เปนอุป¡รณบันทึ¡¢อมูลแบบดิ¨ิทัล เปนส่ือที่มี¢นาด
¤วาม¨ุสู§ เหมาะสำหรับบันทึ¡¢อมูลแบบมัลติมีเดีย 
ซีดีรอมทำมา¨า¡แผนพลาสติ¡¡ลมบา§ที่เ¤ลือบดวยสาร
โพลี¤ารบอเนต (Poly Carbonate) ทำใหผิวหนาเปนมัน
สะทอนแส§ โดยมี¡ารบันทึ¡¢อมูลเปนสายเดียว (Single 
Track) มี¢นาดเสนผาศูนย¡ลา§ประมาณ 120 มิลลิเมตร

หนวยความจำรอง 
(Second Memory) 



ฟลอ็บปดิสก
(Floppy Disk)

เปนอุป¡รณบันทึ¡¢อมูลท่ีมี¢นาด 3.5 น้ิว 
มีลั¡ษณะเปนแผน¡ลมบา§ทำ¨า¡ไมลาร (Mylar) 
สามารถบรร¨ุ¢อมูลไดเพีย§ 1.44 เม¡ะไบต 
เทาน้ัน

หนวยความจำรอง 
(Second Memory) 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11

